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Descriptores B.O.E.

Mecanica cuantica. Imperfecciones de red, mecanismos de dispersion. Ecuacion de transporte de
Boltzman. Generacion, recombinacion. Barrera de heterounion. Dispositivos foténicos. células
solares cristalinas y amorfas, fotocélulas, electroluminiscenciay diodos emisores de luz, oscilacion
l&ser, laseres semiconductores. Fotomultiplicadores, fotodetectores

Temario

UNIDAD DIDACTICA A: Dispositivos Opticos -16 horas-

Tema 1: Conceptos béasicos de emisién/absorcidn de luz en semiconductores (2 horas)

Tema 2: Heterouniones (1 hora)

Tema 3: Detectores de luz: fotoresistencias, fotodiodos, células solares, fototransistores (5 horas)
Tema4: LEDs (2 horas)

Tema5: Léaseres (5 horas)

UNIDAD DIDACTICA B: Transistores de ata velocidad -14 horas-
Tema 6: Unién metal semiconductor (2 horas)

Tema 7: Transistor bipolar de heterounion (2 horas)

Tema 8: Transistor de efecto campo de unién pn (4 horas)

Tema9: Transistor de efecto campo metal-semiconductor (2 horas)
Tema 10: Transistor de efecto campo de heteroestructura (4 horas)

Conocimientos Previos a Valorar
Para cursar esta asignatura se recomienda haber conocer los contenidos de las asignaturas basicas

de electronica, mateméticas y fisica de la carrera, ademés de los vertidos en la asignatura
'Dispotivos electronicos del tercer anterior

Objetivos

Introducir a los alumnos en los fundamentos del funcionamiento de los dispositivos e ectronicos
de altavelocidad y |os dispositivos optoel ectronicos.
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Metodologia de la Asignatura

Las clases seimpartiran utilizando tiza, pizarra, transparenciasy €l proyector.

Evaluacioén

Para la evaluacion de |la parte de teoria se proponen dos métodos de evaluacion alternativos por los
gue puede optar €l alumno. El primero consiste en la realizacion de un Unico examen al final del
cuatrimestre. El segundo método consiste en la realizacion de dos pruebas parciaes distribuidas a
lo largo del curso. Para poder optar a este método se exige la asistencia atodas las clases.

En ambos casos las pruebas escritas consistiran en examenes tipo test de preguntas con cuatro
posibles respuestas, de las que sdlo una es verdadera. Cada cuatro preguntas mal contestadas
contabilizan como menos una respuesta correcta.

Laduracion de las pruebas escritas sera de 1 horalas pruebas parciales, y 2 horas lafinal.

Para superar la asignatura es imprescindible realizar 1as practicas, que podran ser avaluadas de dos
formas:

1) Un examen de précticas a final de la asignatura, en la que el alumno debera montar un circuito
practico y explicar su funcionamiento, o bien realizar una simulacion y comentar |os resultados.

2) La asistencia a todas las sesiones de précticas programadas. En este caso no se admitirén
ausencias injustificadas. Se evaluan las préacticas en e mismo laboratorio, a medida que se van
realizando;para ello se plantean a alumno cuestiones sobre € trabajo realizado. Ademés e alumno
entregara al final de cada una de ellas una memoria, que sera corregida.

Para aprobar la asigantura se ha de aprobar lateoriay las préacticas por separado. Entonces, la nota
final sera el 60% de la obtenida en las pruebas tedricas, mas el 40% de la de précticas.

Descripcion de las Précticas

Practica 1: Caracterizacion de fotoresistencias (2 horas)

Practica 2: Caracterizacion de fotodiodos y fototransistores (2 horas)

Practica 3: Caracterizacion de LEDs (2 horas)

Practica 4. Montaje de un circuito transmisor/receptor optico (2 horas)

Practica 5: Simulacién de una heterounion/HFET (2 horas)

Practica 6: Trabgjo de curso (5 horas). Consistira en un montaje practico de dispositivos
optoel estronicos, o bien en su simulacion.
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